MEMORTIA DESCRIPTIVA

correspondiente & la solicitud de una

m— ™

Solicitante:

|

Domicilid: .

Enunciado: .

Prioridad:

RK/

PATERTE DE INVENCION

XEROX CORPORATION
Xerox Square, ROCHESTER, New York 14603,
Egtados Unidos

"MEJORAS INTRODUCIDAS EN MIEMBROS ELEC-
TPROSTATOGRAFICOS PARA XEROGRAFIA".

de la solicitud de patente estadounidense
Ne 151.659 del 10 de Junio de 1971.




- %03 BS54 - sy g e

COMPENDIO DE LA DFS»RIPCION

Una interfaz orginica que es apropiada para ¢l uso
con una capa aislante fotoéonductiva, conmprendiendo dicha din-
.— terfaz una mezcla de polfmeros o una mezcla de resinas de po-
) 5, '1icarbonato y de poliurctano. Normalmente se utiliza la inter-
faz o capa de bloqueo como uﬁa capa que va intercalada entre
una capa aislante fotoconductiva y un substrato de soporte. La

composicién de interfaz manifiesta notables propiedades nechni

cas y caracterfsticas eléctricas.

. - 10 - FUNDAMENTOS DE LA INVENCION
LT La presente invencién se relaciona en general con
o electrostatografia, y en particular con una capa de interfaz
mejorada para un niembro ¢lectrostatografico.
En la técnica de la electrestatografia, a una placa

electrostatogrifica gque contiene una capa aislante foboconduc-

e ek n s Arem et

Do tora se le aplica primeramente una carga electrostitica uni~

oo menna, et

forme de modo que sensibilice su superficie. Se expone cavon-
fir ces la placa a una imagen de radiacidn electromagnética acti~
vadora, tal como luz, que disipa sélectivamente la carga de
20 - las 4reas iluminadas del aislador fotoconductive micntras que-
da una imagen electrostitica latente en las 4reas no ilumina-
das. Se puede revelar la imagen electrostitica latente N bé~
. ) cerla visible, mediante particulas marcadoras electroscédpicas

depositadas, finamente divididas, sobre la superficic de la

; 25 capa fotoconductiva. Este concepto fué originalmente descrito

por Carison en la patente norteamericana N° 2.207.691 y ha si.

do posteriormente ampliado y descrito en miichas patentes rela-

cionadas con ¢se campc.

Convencionalmente, un miembro o placa clectrostato~
\

30 grifica incluye normalmente una base o soporte conductivo que
cgf.
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se caracteriza en general por la capacidad de conducir electri-

cidad para cargar o sensibilizar un miembro compuesto ¥ permi-
tir la liberacién de la carga eléctrica por exposicidn de dicho
miembro a radiacidn activ&dora tal como luz. BEn general este
soporte conductivo debe tener una resistividad especifica de

enos de aproximadamente 10¥941]cm, v por lo géneral menos de
aproximadamente lOSIlJcm. El soporte conductivo debe tener
también suficiente resistencia estructural para proveer un 5o0-
porte mecinico para el niembro fotosensible, haciéndose asi
fécilmente adaptable a méquinas electrostatogrificas que son
apropiadas para uso comercial.

La placa electrostatogrifica convencional ticne nor-

malmente una capa aislante fotoconductiva dispuesta encima de

un soporte conductive. El fotoconductor puede comprender cual-

quier material apropiado conocido en la téecnica. Por ejemplo
el selenio vitreo o selenic modificadec con diversas cantidades
de arsénico, es un ejemplo de un fotoconductor reutilizable a-
propiado que encuentra amplio uso en la electrostatografia co-
mercisl. En general, la capa fotoconductiva debe tener una
. s P ) ; 10

resistividad especifica mayor de aproximadamente 107 ./cm en

. g . L3
ausencia de iluminacién, y de preferencia nor lo menos 107 L/
cm. La resistividad debe disminuir en por lo menos varios 4rde
nes de magnitud en presencia de radiacién activadora o luz.
En general la capa fotoconductiva deberi soportar un potencial
eléctrico de por lo menos aproximadamente 100 V en zusencia de
radiacibén y su espesor puede variar aproximadamente entre 10 y

200 micrones.
Una placa que tiene la configuracién mencionada mis
arriba, normalmente bajo condiciones de cuartc oscuro, mani-

fiesta una reduccién del potencial o pérdida de tensidn, en

|
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ausencia de radiacidén activadofa, gue se conoce cbmo “decre—
mento en la oscuridad" y manifiesta una variacidn del compor-
tamiento eléctrico en respuesta a ciclacidn repetida, que en
c;ta ﬁécnica se suele deﬁominar tfatigah, Losrﬁroblemas de
"decremento en la oscuridad“-y de "fatiga" son bien conocidos
en la técnica y han sido aliviados mediante la incorporacidn,
a la estructura de la placa, de una capa de barrera que com-
prende un material dieléctrico delgado que tiene solamente u—'
na fraccidén del cspesor de la capa fotocondgctiva. Esta capa
de barrera o de interfaz esté dispuesfa entre el substrato
conductivo y la capa aislante:fotocdnductiva. En la patente
nor?eamericana N° 2.901.348 de Dessauerry otres, se contempla

el uso de una capa de esta clase y se sugiere el emplec de una

capa delgada o pelfcula de 6xido de ‘aluminio on una gema de

€spesores de aproximadamentefzs a ZOOVangsfroms; o una capa
de resina aislante, tal como poliestireno; que tiene un espe-
sor comprendido aproximadamente en#re O,l y.2 micrones. Estas
capas de barrera actiian de modo que pefmitan gquec la capa foto-
! .
Conductiva soportec una carga de alta intensidad de campo con
minima aisipacién de la carga en ausencia de iluminacidén. Cuan
do se la activa mediante iluminacidn, la capa fotoconductiva
se hace conductiva, pfovocando as{ una migracién de las car-
gas apropiadas a través de dicha capa fotoconductiva y 1la a~-
propiada disipacién de carga en las 4reas sobre las cusles in-
cide la radiacién o iluminacién.

Ademfs de los requisitos eléctricos de una capa de
barrera , es también necesario que unz capa de esta clase sa~
tisfaga ciertos reguisitos con respecto a propiecdades mechini-
cas, tales como adhesidén al fotoreceptor y flexibilidad total.

Por ejemplo, cuando se' utiliza un fotoreceptor flexible, por
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cas eléctricas y propiedades mecinicas.

ejemplo un? correa contlnua, tanto el fotoconductor como la in-
terfaz deben adaptarse apropiadamente de modo qm:posean.las ne~
cesarias caracteristicas eléctricas y estabilidad mecinica. Se

ha demostrado que después de un considerable grado de flexibn,

.

muchas interfaces tlendan 4 descascararse o agrietarse, dando

per resvltado el desprcndimiehtd o des cascaramlcnto de sec»10~
nes del fotorreceptor de modo que ya no resulta aproplado pa-.
ra el uso en electrostatografia. En consecuencia, existe siem-
pre la necesidad de caﬁas de barrera mejoradas que satisfagan
tanﬁo las caracteristicas eléctricas como las propiedades mee-
cldnicas necesarias para el usd en aplicaciones en las cuales

se emplea un miembro electrostatogrifico flcmlble 0 corred.

FTNALTDAD S DE_LA PRESENTE INVENCION

Er consecuencia, una de las finalidades de la pre-~

sente invencién es proveer una nueva capa de barrera foLoreu
Y

ceptory mejoradg que permi#e ev@tar las desventgjas menciona~
das mis arriga. )
Otra finalidad de la presente invencién es proveer
un miembro foto?eceptofrque maniféesta nqtableé’caracteristin
Otra finalidad de la presente invencidn es proveer
una capa mejorada de barrera interfacial.

RESUMEN DE LA IRVENCION

Se logra estas y otras Tinalidades, de acuerdo con
la presente invencidn, al proveer un miembre fotoconductivo
que manifiesta notables caracteristicas eléctricas y propie-
dades mecinicas, y que incluye una nueva capa de barrera in-
terfacial que comprende una resina de policarbonato y poliu~
retano. MAs cspecificamente, la capa interfacial comprende ya

1
sea una mezcla de polimercs o una mezcla de policarbonato y-'de
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un poliurectano, gue va intercalada entre una capa aislante fo-

toconductiva y un substratc de soporte. Una de las ventajas
de la composicidén interfacial es que la combinacién de propie-

dades que incluyen resistencia a la traccién, alargamiento,

mbédulo de elasticidad, propiedades adhesivas y caracterislicas

eléctricas, excede las propiedades de las resinas individuales
i .
de poliCﬁPbonato'o’de peliurctane cuando se las emplea por se-

parado.

BREVE DESCRIPCION DEL NDIRUJO

Las ventajas de la presenﬁe invencidén resultarin c--
videntes‘al considerar la siguiente descripcién de la misma,
especialmente al considerarla con referencia al dibujo que se
acompaiia, en el cual:

La tnica figura representa una ilustracién ésqucmém
tica de una de las formas de realizacidén de un miembro eléc~
trostatogrifico, tal comc se contempla para él uso en la pro-

sente invencid.

DESCRIPCION DETALLADA DEL DIBUJO

En el dibujo gué se acompaiia, €l caricter de refe-

rencia 10 indica una de¢ las formas de reali?acién de un dispo~
sitivo fotoreceptor mejorade de la presente’invenciSn. El ca-~
ricter dé referencia 11 indicé un mienbro de soporte que es

de preferenéia de material eléctriéamentq conductivo. El so-
porte puede comprender un metal convencional tal como latdn,
aluminio, acero o similares. El soporte puede tener también
cualquier espesor conveniente, puede ser rigido o flexible, ¥y
puede afectar cualquer forma apropiadé tal como una hoja, L&~
mina, cilindro o similar. El soporte puede comprender otros

materiales, tal como papel metalizado, hojas dc material plés-

tice cubiertas con un delgado recubrimiento de aluminio o de
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ioduro de cobre, o vidrio recubierto con una delgada capa de

cromo o de 6xido de estafio. Un substrato preferido para el uso

en la presente invencidn comprende una correa electrostatogri-

- fica flexible sin fin y sin costurs, que comprende niguel, y

la cual se forma.mediaﬁte el método descrito en-la solicitud
de patente norteamericana copendiente Ne de Serie 7.289 presen
tadg el 30 de enero de 1970, é favor del solicifante, que es
copendiente con una solicitud de patente norteémericana a la
cual corresponde la presente solicitud, ¥ que ha sido cedida a
la misma cesionaria que la de la presente solicitud.

. Encima’del substrato 11 se gplica una capa interfa-
cial orgénica 12 que comprende iz mezcla de polimeros.o uwna
mezcla de resinas de policarbonato y de poliuretano. En gene-
ral, la relacion en peso entre la resina de policarbonato y la
resina de poliuretano deberd mantenerse dentro de aproximada-
mente 1:1 y 7:1. Las céncentraciones de poliuretano menores
del 13% en peso (relacidn 7:1) no tienen propiedades'ﬁecénicas
apropiadas para el uso en la presente invencidn, miéntras que
las concentraciohes de poliuretano por encima de aproximada-
mente 50% en peso resultan indeseables por ‘el hecho de que se
considera que las albtas concentraciones de poliuretano intro-
ducen problemas de fabricacién o de aplicacidn del recubrimien-~
to. Aungue se prefiere los policarbonatos de alto peso hole—
cular, (resinas para colar) (las que tienen un peso molecular
término medio de aproximadamente 75.000 a 100.000), se puede
utilizgar también cualquier resina de policarbonato apropiada.
Las resinas de poliuretano son del tipo que se denomina como
a base de poliésbter, termopléstico, saturado.

Policorbonatos'tipicos, apropiados para el uso en la

pre;ente invencidn, comprenden Makrolon 75052 y Makrolon 90052
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obtenibles de Bayer Dyestuffs y Chemicals Ltd.; Merlon M50-

Natural, Merlon M50-1010 Clerar Tint y Merlon 1.000 pdr. todac
disponibles de Mobsy Chemical Company; Lexan 125 y Lexan 155,

. oObtenibles de General Electric Co., Chemical Materials Dept.

Las resinas de poliuretano tipicés, gue son apropia-
das para el uso en la presente invencibn, incluyen Vithane
TPU123, que es obtenible de Goodyear Tire and Rubber Co.,
Chemical Divisidn ; y Estane 5703, que es obtenible de B.T.
Goodrich Chemical Company. -

Se puede producir }a capa interfacial mediante cual-
quier técnica conveniente. Por ejemplo, se disuelve normalmen-
te 'en un solvente las proporciones apropiadas de resiﬁas de
péligarbonato y de poliuretano, y se aplica la solucidn de re-
sina como recubrimiento sobre un substrato de soporte. Se deja
evaporar entonces el solvente de modo que queda un recubrimien-
to secado en forma instanténea, contenido sobre el substralo de
soporte. Se elimina entonces los solventes residuales median—
te secado en horno entre 65,5 y 1492C, durante aproximadsmente
5 min. Las técnicas tipicas de recubrimiermo que son apropia-
das para formar la capa interfacial, incluyen recubrimiento por
rociado, recubrimiento por estiramiento, recubrimiento por in-
mersidén o recubrimierp por escurrimiento. En general,'elneu-
pesor de la capa interfacial en condicidén seca deberad ser apro-
ximadamente de 0,5 a 3,0 micrones. Son indeseables los espesoms
inferbores aproximadamente a 0,5 micron puesto que no propor-
cionan una capa de espesor uniforme, son porosas ¥ que no
cubren uniformenente la aspereza del substrato. Ademds, re-
sultan dificiles de cargar y tienden a perder carga eléctrica.
Los espesores aproximadamente superiores a 3,0 micrones dan vor

resultado la falta de disipacidén de carga. En general, la resis
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proximadamente entre 101t v 10140./qm.

Ademis de las resinas de policarbonateo y poliuretano

mencionadas mls arriba, se pucde agregar otros aditives a la:

-mezcla... Bstos aditivos incluyen pegueilas cantidades de pig-:

mentos conductivos o fotoconductivos tales como .ftalocianina
de cobre, éxido de cinc (calidad para electfografia), sulfo-
seleniuro de cadmio y ftalocianina libre de metal. En general
se cmplea estos aditivos para controlar la resistividad de la
capa de barrera interfacial, y en algunos casos se cree inclite
so que mejoran las propiedades mecanicas de la capa.

i Aunque no se ha definido todavia claramegte la es-
tructura exacta de la interfaz, a bajas concentraciones de .
poliuretano, en la gama de aproximadamente 13 a'35% en peso,
la estructura de la capa interfacial parece cémprender una
polimezcla de particulas esféricas de poliure%ano contenidas
en una matriz circundante de policarbonato. El tamaiic de la
fase o particulas de polietileno esféricas parece aumentar

con el aumento de la concentracibén del poliuretanc. A concen=
traciones que se encuentran en las proximidades de 35 a 50% en
peso, se cree gue tiene lugar una coalesceﬁﬁia o escurrimicn-
to mutuo de las particulas dispersadas.

Una aplicacién preferida de la presente invencibn

incluye el uso de la presente interfaz sobre una correa sin
fin flexible que puede comprender tipicamente un material con~
ductivo tal como niquel o latén. Ademfs de las neccesarias ca-
racteristicas eléctricas, es esencial que la capa interfacial
de la presente inmvencién ttenga un alto grado de flexibilicdad
y forme una interfaz satisfadoria.adhesiva y cohesiva entre

la capa fotoconductiva y el substrato de soporte.

preer 7 -
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La capa aislante fotoconductiva 13 estd dispuesta en-
cima de la caparinterfacial 12. El fotoconductor puede com-
prender cualquier aislador fotoconductive apropi;do que sea
compatible con las resinas aislantes ¥ que forme una capa adhe-
’fcnte la cual unmifica apropiadamente la capa fqtoconducti;; con
el substrato. Materiales fotoconductivos apropiados incluyen
selenio vitreo o selenio aleado con materiales tales como ar-
sénico, antimonio, ;elurio, azufre; bismuto y mezclas de los
mismos. Un fotoconductor preferido comprende una aleacién vi-

trea de selenio que contiene arsénico en una cantidad de aproe-

ximadamente 0,1 a 50% en peso. El espesor de la capa fobtozc-

© ©CPtora no es particularmente critica Y puede estar comprendi-

do’ aproximadamente entre 10 y 200 microgcs. En general, los

espesores comprendidos en la gama de aproximadamente 20 a 380

micrones resultan particularménte satisféctorios para el uso en
electrotatografia convencional. Se puede preparar la capa fo-
toreceptora mediante cualquier técnica apropiada; Una técnica
preferida incluye evaporacién bajo presién reducida, en quc se
evapora el material o aleacién apropiados sobre la capa‘intofn
facial. En general, se obticne un espesor de la capa de sele-
‘nio o de aleacidn de selenio vy arsénico, de aproximadamente 40

micrones cuando se continda la evaporacidn, bajo presién redu-

cida durante aproximadamente 1 hr bajo una presidn reducida d

<

10~5 Torr. a una temperatura del crisol de aproximadamente 280°C

Las patentes norteamericanas N°2,803.542 de Ullrich; 2,822,300

de Mayer y otros, 2.901.348 de Dessauer y otros, y 2.753.278 de

Bixby, ilustran todas técnicas de evaporacidén bajo presién re-
ducida que son apropiadas para la formacidn de capas de sele-
nio o de aleacién de selenio cn la presente invencidn,

1
Para lograr mayor sensibilidad cuando se cmplean ca-

3
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pas de selenic ¥y ar=énlco, se puede ut:llzar un dopante halé- -
geno tal como cloro o iodo para mcjorar las caracteristioasm
eléctricas; Este concepto esti mis compiletamente descrito en la
patente norteamericana N° 3.312,548 de Straughan.

' DESCRIPCION DE LAS FORMAS PREFERIDAS DE PCONER EN
PRACTICA LA PRESENTE INVENCION

[ 0 0
iLos siguientes ejemplos definen especificamente me-
jor la presente invencién con respecto a un método para produ-

cir un miembro fotoreceptor que tiene una capa de barrera in-

terfacial. Los porcentajes en esta descripcién, en los ejem-

plos y'enjlas cliusulas son en peso, a menos que Se indique lo

contrario. Los siguiéntés’ejemplos estin destinados a ilustrar

diversas formas preferidas de poner en prdctica la presente in-

venciéni h |
EJEMPLO 1

‘En la.siguiente manera se prepara una solucidn de

recubrimiento para formar una capa de barrera interfacial or-

ghinica. Se disuelve 76,8 g de resina de policarbonato (Merlon

M~50, obtenible de Mobay Chem. Co.), en 1280 ml de solvente 4i .
clorurc de etileno. Se produce una uegunda soluc1on que con-

tiene 16 g de ftalocianina de cobre (obten:ble de Hercules Inc.,
Inperial department) dispersada en 1540 ml de‘solvente p-dioxa-
no. Se prod;ce una tercéra solucién que comprende 19,2 g de re

sina de poliuretano (TPU 123 obtenible de Goodyear Tire and

~ Rubber Co., Chémioal‘Diviéon) diluida en 625 ml de solvente

01clohekanqna.8e agrega el pigmento de la ftalocianina de cow~
bre al solvente dioxano y se los aglta conjuntamente, después
de lo cual se agrega esta solucidén a la solucién de bicloruro
de etileno~policarbonato. Se muiele esta solucién en un molino

de guijarros durante lq hr. - .

——
U Tl
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Se disuelve la resina de polluretano en el solvente
ciclohexanona, se la filtra en un solo peso a través de un fil-
tro de reciclacidén de cartucho Sethco, un solo paso a través

de un filtro absoluto Gelman de 0,2 micron, y finalmente se
agrega la solucidn de policarbonato y ftalocianina de cobre ¥y
se mezcla con ésﬁé Ultima. Se agrega entonces solvente tetraclo
retileno a la precedente mezcla de modo que conbtrole la viscosi-
dad'de la solucidn y el régimén de secado para rociado.Se apli-
ca entoncés esta mezcla como recubrimiento sobre una corres de
niqueiflexible continua de un espesor de 0,114 mm, una anchura
de aproximadamente 41,9 cm y de una circunferencia de 165 cm,
mediante recubrimiento parr001ado utilizando procedlmzcnto de
rociado atomizado con aire mediante una pistola electrostatica
Binks. Se deja entonces secar el recubrimientc, en la maners
descrita mas arfiba, de modo gque forme un espesor de aproxima-
damente 1,5 micrones. Esto da por resul?ad&‘la formacidn de
una capa interfacial que contiene una relacidn de 4 partes en
peso de resina de policarbonato por cada parte en pego de re-
sina de poliuretano, y aproximadamente 14% en peso de ftalqcia—
nina de cobre.

Se monta el substrato de niquel dsi recubierto, sobre
un mandril circular y se introduce en una cémara de presidn re-
duclda. En un crisol de acero inoxidable se introduce, debajo
del substrato de niquel recubierto, una fuente de aleacién que
contiene aproximadamente 99,67% en peso de selenio y 0,3%% en
peso de arsénico, y que contiene 30 p.p.m. de cloro. Duranbe
la évaporacién bajo presidén reducida, se hace girar el substra-
to alrededor de su eje longitudinal a razdn de aproximadamente
6 a 12 r.p.m. Se evacha la cémara de presibn reducida hasta una

.. : . -~ .
presidon de aproximadsmente 5 x 10 Torre. Se calienta enton-
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- ces el crisol, que contiene la aleacibn de selenio y arsénico,

hasta una temperatura de aproximadamente BOOOC vy se continda

la evaporacibén duranbe aproximadamente 40 min. dando por resul-

tado que el fotorreceptor de aleacidn de selenio vitreo y ar-

sénico es aplicado como recubrimiento sobre la capa interfa-
cial coniun espesor de aproximadamente 60 micrones. Al tér-
mino de Lste'tiempo, se enfria la chmara de presidn reducida
hasta la temperatura émbiente, se interrumpe la presién redu-
cida, y se retira de la chmara la correa fotérreceptora flexi-
ble compuesta. '

|
. , EJEMPIOS 2 A 21

Se prepara veiﬁte correas de niquel flexibles recu-
biertas adicionales, mediante el método de Ejemplo 1, que con-
tienen diversos tipos de interfaces de resina. A estas cofreas
se las denomina correas 2 a 21, respectivamente. Las correas
2 a 1% contienen diversas relacliones entre policarbomato y po- .
liuretano. Las correas 14 a 15 comprenden una interfaz de 100%
de poliéster. Las correas 16,17,18 yrl9 contienen capas interfa -
oialesrloo% de poliuretano. ¥ las correas 20 a 21 oontieneﬁ_86% '
en peso de policarbonato y 14% en peso dé Ttalociénina de co-
bre. La zapa fotoconductiva es una capa de 60 micrones que Tie
ne aproximadamente 99,7% de selenio y 0,3% de arsénico, y las
capas de interfaz tilenen un espesor de aproximadamente 1 a 2
micrones.

Se ensaya cada una de las correas 1 a 21 bajo tres
condiciones, en la siguiente manera: -

Ensayo en frio - Se monta las correas fotorreceptoras

flexibles recubiertas sobre dos inserciones de cartén de 5 pul-
gadas (127,0 mm.) y se las dispone en una caja almacenadora

manteniéndolas a -28,9°C durante 4 hr. Para que aprucbe el en— -
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sayo, el recubrimiento fotoconductor debe permanecer inbtacto

sin agrietarse ni descascararse.

Ensayo de impacto ~ Mientras todavia se encuentran

“en una caja de almacenamiento, se dejan caer las correas fo-

torreceptoras desde una altura de 107 cm sobre un piso de so-

porte. Para que apruebe el ensayo, la capa fotorreceptora de-
be permanecer intacta y la correa no debe sufrir substancial-

mente dafios.

Ensayo de flexidn - Se monta entonces cada correa

sobre un conjunto de 3 rodillos que es'apto para hacer girar

la correa sobre cada rodillo. la temperatura ambiente es 43,500

¥y se ciclalas corress durante aproximadamente 1000 ciclos en

30 min, después de Io cual se las deja descansar durante 5 min.

Se repite este ensayo durante 30.000 ciclos, a menos-gue la co-

“rrea falle antes del término de los 30.000 ciclos. Para que

apruebe el enssyo, la correa debe complebar 30.000 ciclos sin
manifestar grietas'que resulten visibles al ojo.

) Se ensaya cada unz de las correas 1 a.21, preducidsas
de acuerdo con las Bjemples 1 a 21, bajo lgs condiciones de
los tres ensayos descritos mis arriba, ¥ los resultados estén

indicados en la siguiente Tabla.
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Corraa N°

1

N

W o ~ oL Ul e W

. 10
11.
12
13

Bjemplo I)

VI
VII

VIIX

Tino

Poli-Poli 421 (132°C)

(1) Poli-Poli 8:1 {132°C)

Poli-Poli 8:1 (132°C)

Poli~Poli 8:1 (71,1°C)

Poli-Pold 8:1 (71,1°C)

Poli-Poli 8:1 (132°C)

Poli-Poli 831 (132°C)

Poli-Peli 8:1 (132°C)

Poli~Poli 6:1 (132°C)

Poli~Poli 6:1 (132°C)

Poli~Poli 4:1 (132°C)

Poli~Poli 431 (132°C)

Poli~Poli 4:1 (132°C)

Ensayo-
en frio

Aprobado
Aprobado
Avrobado

Aprobado

Aprobado .

Aprobado

Aprobado

Aprobado

Aprobado

" Aprobado

iprobado

ABrobado .

Aprobado.



TABLA

o

>
-Poli 4:1 (132°C)
-Poli 8:1 {(132°C)
-Poli 8:1 (1320C)

-Poli 8:1 (71,1°0)

-Poli 8:1 (71,1°C)

Poli 8:1 (132°C)
Poli 8:1 (132°C)
“Peli 8:1 (1329C)
Poli 6:1 (i32°0)
Poli 6:1 (132°C)
Polj 4:1 (132°Q)
-Poli 4:1 (132°0)
“Poli 4:1 (1320C)

Ensayo
en frio

Aprobade
Aprobado
Aprodbado
Aprobado
Aprobado
Aprobado
_gprobado
Aproﬂado
dprobzdo
" Aprobvado
Aprobado
ABrobado .

Aprobado.

E¥szyo Brsayo

a3 da
Icnacto Flexién
Aprobado  Aprobado
Aprobado  Aprobado
Aprobsdo Rechazada & 7’ (2)
Aprobzdo Apropzio =
Aprobado. Aprobado
L Rechazada a 9X
hprobado  Lprobzdo’

— Rechanzado
Lprobado  Aprobade
Aprobado  Aprokbalo
Aprobado  Aprobado
Aprobado 'proba&o
Aprobado  Aprobzéo
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D 4B LA (continuscidn)

Polidster (1007) (132°C) e
Polidster (1007) (132¢C) —
Estana 5703 (1007 Poliuretano) 132°C Rechazado
Bgtane 5763 (100% Poliuvretano) 132°C Rschazado
Estans 5703 (100% Poliurétano) 132°G Rechazado
Bstans 5703 (1C0% Poliuretzro) 132°C Rechazado

Policarborato (100%) 132°C - ~—

* Policarbonato (100%) 132°C ~ Rschazado

20

" (2) X representa milleres de cisles,

Lo

kp:

(1) Poli-Poli representa la relacidn en'peso entrs policarborato y poliuret:



R
? 4B LA (continuacidn)
idster (100%) (132°0) e T Rechazada a 17K
iéster (10075) (132°C) ~ — Pechazada a 21X
eno 5703 (1004 Poliuretano) 132°C Rechacado Aprobado am
axe 5703 (100% Foliuretemo) 132°C Rechazado Lprobado Rechzzads a 3~AK
ane 5703 (100% Foliuretano) 132°C Rechazado Aprobado —

ans 5703 (1C0% Poliuretaro) 132°C Rechazado Aprobzdo Bechazads a SK.

icaxborato (100F) 132C - o —_— Bschazado
icarhonato (100,%) 1320C - Rechazago Aprobado
b ' ;

relzcidn en peso entrs policarbonazte y poliurstano,

cizloes,
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Donde existe un blanco para-un ensayo de una determlna~
da correa, se comprenderi que no se llevd a cabo esc ensayo

particular. La temperatura enumerada para cada correa es la

Ay
gue se utiliza para eliminar por secade el solvente residual.

B

‘De acuerdo con los resultados indicados en la Tabla, se puede

ver que las correas que contienen las interfaces de policarbo~
nato~poliuretano, comprendidas dentro de la relacién indicada
en esta descripcién, gprobaronjkitotélidad de los tres ensayos

sin ser rechazadas. Son las correas 1,9,10,11,12 y 13. Las

correas 2,3,4,5,6,7 y 8, que comprenden la concentracién mini-

ma para el poluretano, manifiestan propiedades marginales en

el sentido de que , - tres de las siete correas son rechazadas
- . . .

en el ensayo de flexidn. Las correas 14y 15, que estén he~

chas con una resina de poliéster, ilustran que los materiales

orginicos individuales no manifiestan normalmente propiedades

.notables, y ambas son rechazadas en el ensayofde flexidén. Las

correas 16,17,18 y 19, que comprenden poliuretano al 100%, no
manifiestan propiedades notiables en el sentido de que la tota-

lidad de las cuatro correas son rechazadas en el ensayo en frioc.

Ademés, las cofreas 17 y 19 son también rechazadas en el ensa-~

te

" - yo de flexibn. Las correas 20 y 21, que comprenden solamente

la resina de policarbonato que contiene aproximadamente 14% en
peso de ftalocianina de cobre, quedan rechazadas ya sea cn el
ensayo de flexién o en el eayo en frio.Ei;dﬁparbonato no es
apropiade individualmente para el uso como capa de barrera cn
¢l sentido de que su resistividad de lOlZSl/cm es demasiado
aislante.

Aungue en la precedente descripcidbn de las formas
pfeféridas de llevar a la prictica la presente invencidn se

han mencionadoc componentes y proporciones especificos, es po-
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sible utilizar también con resultados similares otros proce-.
dimientos y materiales apropizdos como los enumerados més
arriba. : 7

Otras modificaciones y ramificaciones de la pre-
sente invencidn resultarén evidentes para los entendidos en
eésta materia después de la lectura de la descripbiéh. Se
las debe también considerar comprendidas dentro del alcance
de le invencion.

En resumen, la Patente de Invencidn que se soli-
cits, recaeré sobre las siguientes:

REIVINDICACIORES

. 1. Mejoras introducidas en miembros electrostato-
graficos para xerografis caracterizadas porque incluyen una
¢apa de barrera interfacial, comprendieéndo dicha capa de ba-
rrera una mezcla de polimeros o una mezcla de resinas dg poli-

carbonato y poliuretano en una relacidn de aproximadamente

. a1 partes en peso de policarbonato por cada parte en peso

de poliuretano.

2. -Mejoras de acuerdo conrla reivindicacién 1,
en las que la capa de barrers tiene un espésor de aproxima-
damente 0,5 a 3,0 micrones.. |

3. Mejoras de acuerdo con la reivindicacién 1,
en lss que dichs capa de bsrrera contiene una ftalocianina.

4, Mejoras segln la reivindiczcidn 1, caracteri-
zadss porque comprenden un suﬁstrato, gque lleva sobre el
mismo una capa de barrera interfacial que comprende una mez-
cla de polimeros o una mexcla de resinas.de policarbonato
¥ poliuretano, de un espesor de aproximadamente 0,5 a 3,0
micrones, y una capa zislante fotoconducﬁiva disﬁuesta en-

cima de dichs capa de barrera. .
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S. Mejoras de acuerdo con la reivindicacidn 4,
en les que diche capa de barrera contiene una ftalocienina.

6. DMejoras de acuerdo con la reivindicacidén 4,

‘en las que el fotoconductor comprende una aleacidén vitrea

de selenio y arsénico.

7. . Mejoras de acuerdo con la reivindicacién 6,
en las que el arsénico estd presente en una centidad de
aproximedamente 0,1 a 50% en peso, miehtras que el resto
es sustancislmente selenio.

8. lMejoras segin la reivindicacién 1, caracteri-
zadas_porque comprenden un substrato conductivo que lleva
sqbre el mismo unz capa de barrera interfacial que compren-
de una mezcla de polimeros o una mezcla de 50 a 87% en peso
de policarbonato y 13 a 50% en peso de una resina de poli~-

uretano, una capa fotoconductiva dispuesta encima de la

~ capa interfacial, comprendiendo dicha capa fotoconductiva

“Whisrleacién vitrea de selenio que contiene arsémico en

la gams de groximadamente 0,1 a 50% en peso, mientras que
el resto es sustanciélmente selenio.

9. Mejorss de acuerdo con la reivindicacidén 8,
en las que la czpa fotoconductiva comprende aproximadamen-
te 99,67% en peso de slenio y 0,33% en peso de arsénico.

10. Mejoras de acuerde con la reivindicecién 9,
en las gque el fotoconductor de selenio ¥y arsénico contiee .
un dopante cloro.

1l. Mejoras de acuerdo con la reivindicacién 8,

" en las que la capa fotoconductiva comprende selenio vitreo-

12. Mejoras de acuerdo con la reivindicacidén 8,
en las que el miembro fotoreceptor afecté la forma de una

correa flexible sin fin.
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. Mejoras de acuerdo con la reivindicacidn 12,
en las que el substratq de correa flexible estd hecho de
niquel.

14. Mejorss de acuerdo con la reivindicacién 12,
en las que el-substrato de le correa esté hecho de latén.

15. Mejoras de acuerdo con la reivindicacién 12,
en las que el substrato de la correa estd hecho de un ma-
terial elegido del grupo que consiste en niquel, latén, alu
minio y acero inoxidable.

16. Se reivindice por ultimo, como objeto sobre
el que ha de recaer la Patente de Invenciédn que se solici-
ta: "MEJORAS INTRODUCIDAS EN MIEMBROS ELECTROSTATOGRAFICOS
PARA XEROGRAFIA".

Todo conforme queds descrito y reivindicado en
la presente Memoria descriﬁtiva que consta de veinti pagi-
nes mecanografiadas y dibujos adjuntos.

e : Madrid, 27Junio 1972

! BERNARDO’)U'\IGI}IA

[ - // 7

/"
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